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Aufsichtsrat  

Dipl.-Jur. Brigitte Klotz

Konstanze Pistor

RD Dr. Volkmar Dietz

Dr.-Ing. Peter Draheim 

Dr. Gunter Fischer 

Prof. em. Dr. Helmut Gabriel 

Dr. Christoph Kutter 

Dr. Harald Richter 

Prof. Dr. Ernst Sigmund 

MinR Gerhard Wittmer 
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Wissenschaftlicher Beirat 

Prof. Dr. Hermann G. Grimmeiss 

Dr. Josef Winnerl 

Prof. Dr. Ignaz Eisele 

Prof. Dr. Michael Hoffmann 

Dr. Volker Dudek 
(seit 1. März 2008)

Prof. Dr. Lothar Frey 
(seit 1. März 2008)

Leitung    

Prof. Dr. Wolfgang Mehr

Manfred Stöcker             

Prof. Dr. Bernd Tillack

Uwe George
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Das Jahr 2008 
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Wissenschaftliche Ergebnisse
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FeuerWhere
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HOMEPLANE



372 0 0 8



38 2 0 0 8

OMEGA – Zukünftige Gigabit-Heimnetz-
werke
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SiGe-Schaltkreise über 100 GHz
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60 GHz High-Performance Linear Amplifier 
und Transmitter
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Frequenzagiler SiGe Synthesizer für 
Software-Defined Radio
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Hochfrequenz-Modulator für 
Klasse-S-Verstärker



492 0 0 8



50 2 0 0 8

DOTFIVE



512 0 0 8



52 2 0 0 8

RF-LDMOS Transistoren in der 130-nm-SiGe-
BiCMOS-Technologie
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Entwicklung einer neuen Ätzchemie für das 
Plasmaätzen tiefer Trenche
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Siliziumphotonik
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Einkristalline Germanium-Schichten auf 
Silizium: Von MBE zu CVD
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MIM-Strukturen für RRAM- Anwendungen
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Hf- und Zr-basierte dielektrische Materi-
alien für Speicheranwendungen
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Atomare Gasphasenabscheidung von TiN als 
Elektrode für MIM-Kondensatoren
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Vakanzenabhängige Nukleation und 
Gettereffizienz von Sauerstoffpräzipitaten 
in CZ-Si



712 0 0 8

×

×



72 2 0 0 8

Synchrotronbasierte Analyse von Metallprä-
zipitaten in Solar-Silizium



732 0 0 8



74 2 0 0 8



752 0 0 8

Gemeinsames Labor IHP  /  BTU Cottbus
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Gemeinsames Labor IHP / TFH Wildau
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Forschungsinstitute und Universitäten  /  



832 0 0 8

å



84 2 0 0 8



852 0 0 8



86 2 0 0 8



872 0 0 8



88 2 0 0 8



892 0 0 8

Erschienene Publikationen
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Eingeladene Vorträge
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Berichte
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Monographien
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Habilitationen / Dissertationen Diplomarbeiten / Masterarbeiten / Bachelor-
arbeiten
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Patente
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Multiprojekt Wafer (MPW) und 
Prototyping Service

Verfügbar sind folgende  Technologien:



134 2 0 0 8

  β
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       β

  BVDSS*
  IDsat**

  Ileakage

  RON Ω Ω
  Peak fmax***
  Peak fT***

  *:@50 pA / μm             **:@VDS= 5 V            ***:@VDS= 4 V            ****: substrate isolated

Ω
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Ω       −
Ω       Ω
Ω       Ω

4. 0.13 μm SiGe BiCMOS (SG13S, SG13B)

β             500       450
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Design Kits

Verfügbare analoge und digitale Blöcke und Designs 
für die drahtlose und Breitbandkommunikation



138 2 0 0 8



1392 0 0 8

Transfer von Technologien und Technologie-Modulen

Unterstützung bei Prozess-Modulen

Fehleranalyse und Diagnostik
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Wegbeschreibung zum IHP

per Flugzeug

per Bahn

per Auto

per Straßenbahn in Frankfurt (Oder)
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